
产品简介

CoolGaN™ 600 V e-mode GaN HEMT
效率最高， 功率密度最高， 质量最佳

增强模式概念提供了快速的开启和关闭速度， 以及在芯片或封装级别上更好的集成 
路径。 CoolGaN™可实现更简单的半桥拓扑结构。

E-mode更适合多芯片集成。 随着基于增强模式的解决方案趋于成熟， 易用性和解决 
方案成本将使它们成为更加突出的解决方案。

CoolGaN™ 600 V系列是根据特定的GaN（氮化镓）定制认证工艺研发而成， 该工 
艺远远优于市场上的其他GaN产品。

CoolGaN™ 600 V适用于电信， 数据通信和服务器SMPS以及无线充电， 充电器和适 
配器等。 它是市场上最坚固可靠的解决方案。 CoolGaN™产品系列以高性能SMD封 
装为基础， 充分发挥了GaN的优势。

CoolGaN™用于PFC
CoolGaN™可以为PFC采用更简单的半桥拓扑结构（包括消除输入桥式整流损耗）。 
结果达到了创纪录的效率(>99%)， 可以节约BOM。

›› 600V功率器件的最佳FOM
›› 非常适合硬， 软开关拓扑
›› 优化开启和关闭
›› 尖端的技术， 创新的解决方案和高
容量

关键性能

›› SMPS的最高效率
›› 最高的功率密度， 小巧轻便的设计
›› 表面安装封装确保充分利用GaN的
开关功能
›› 藉助强有力的驱动器IC产品组合而
易于使用

主要优点

www.infineon.com/gan
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CoolGaN™ 70 mΩ in 2.5 kW FB totem pole PFC, fsw 65 kHz*
IGO60R070D1 
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*没有外部电源 – 一切集成。 
Vin = 230 VAC, Vout = 390 VDC, t环境温度 = 25 °C

›› 2 x 70 mΩ CoolGaN™  
在DSO-20-85中
›› 2 x 33 mΩ CoolMOS™
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65 W混合反激式， fsw 72-196 kHz,  Vin 90-264 Vrms，  
Vout 3-20 V， 采用IGLD60R190D1

产品简介

CoolGaN™以相同的效率实现更高的功率密度

CoolGaN™用于谐振拓扑
›› 在谐振应用中， Qoss和Qg降低10倍， 可在最高效率水平下实现高频操作
›› 线性输出电容将停机时间缩短8到10倍
›› 设备可以并联
›› 通过优化热管理可以进一步提高功率密度
›› CoolGaN™技术将效率推向新高， 从而进一步提高功率密度， 例如， 在低功率充电器/适配器中

最高功率密度

质量最佳
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CoolGaN™ 600 V e-mode GaN HEMT产品组合

RDS(on) max.
DSO-20-85

底部冷却
DSO-20-87

顶部冷却
HSOF-8-3
(TO-无铅)

LSON-8-1
DFN 8x8

35 mΩ IGO60R035D1** IGOT60R035D1** IGT60R035D1**
70 mΩ IGO60R070D1** IGOT60R070D1** IGT60R070D1** IGLD60R070D1

190 mΩ IGT60R190D1S* IGLD60R190D1

GaN开关的认证需要专门的方法，远远超过市场上的其他 
GaN产品
››  英飞凌的GaN设备质量远远超过标准 
›› 申请资料是资格认证的一个组成部分 
›› 故障模型， 根据加速测试条件进行测试， 
确保满足目标生命周期和质量
›› 英飞凌设定了更高的宽带隙质量水平

*标准等级
**即将发布

91 mm 16.5 mm

152 mm

32 mm

36.5 mm

160 W/in3

75 mm

24 W/in3

3.6 kW LLC, fsw 350 kHz , 380 V-54 V，采用IGT60R070D1 	
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Please note!
THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND 
ANY INFORMATION GIVEN HEREIN SHALL IN NO EVENT BE  
REGARDED AS A WARRANTY, GUARANTEE OR DESCRIPTION OF 
ANY FUNCTIONALITY, CONDITIONS AND/OR QUALITY OF OUR 
PRODUCTS OR ANY SUITABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF OUR 
PRODUCTS, WE KINDLY ASK YOU TO REFER TO THE RELEVANT 
PRODUCT DATA SHEETS PROVIDED BY US. OUR CUSTOMERS AND 
THEIR TECHNICAL DEPARTMENTS ARE REQUIRED TO EVALUATE  
THE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS FOR THE INTENDED  
APPLICATION.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THIS DOCUMENT AND/OR 
THE INFORMATION GIVEN HEREIN AT ANY TIME.

Additional information
For further information on technologies, our products, the  
application of our products, delivery terms and conditions  
and/or prices, please contact your nearest Infineon Technologies  
office (www.infineon.com).

Warnings
Due to technical requirements, our products may contain  
dangerous substances. For information on the types in question, 
please contact your nearest Infineon Technologies office. 

Except as otherwise explicitly approved by us in a written  
document signed by authorized representatives of Infineon  
Technologies, our products may not be used in any life-
endangering applications, including but not limited to medical, 
nuclear, military, life-critical or any other applications where a 
failure of the product or any consequences of the use thereof  
can result in personal injury.


